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Bipolarny cyfrowy układ scalony TTL-S pełni funkoję 
generatora impulsów zegarowych do sterowania Jedno-
stki centralnej mikroprocesora MCY 7880N. 
Układ wytwarza dwa przesunięte w fazie sygnały zega-
rowe jl1 i f>2 sterujące pracą jednostki centralnej 
mikroprocesora oraz sygnał zegarowy (>2/TTL/o pozio-
mach logicznych TTI sterujący inne układy wchodzące 
w skład systemu mikroprocesorowego. 
Układ zawiera generator stabilizowany rezonatorem 
kwarcowym dołączanym zewnętrznie. 
Układ synchronizuje sygnały systemowe READY i RESET 
sterujące pracą Jednostki centralnej. 
Wytwarza sygnał STSTB sterujący układ kontrolera sy-
stemu /UCY 74S428N/, 

UCY 74S424N 
Generator 
impulsów zegarowych 

MSI TTL-S 

Obudowa CE 71 

Układ wyprowadzeń O p i s wypiowadiefi 
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R D Y I N 

R E A D Y 
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R E S E T U 
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S T S T B 

RESIN U j i ) XTAL1 
ff\ .02 U 

H ] 

ff\ .02 

RDYIN [3 H ] X T A L 2 [3 H ] 
X T A L | 

READY [I 1 TANK X T A L 2 

SYNC II 1 OSC 
T A N K 

[I 3D 
0 2 ' T T L 

0 2 ( T T L ) [I 3D 01 

0 2 ' T T L 

S T S T B II 1 «2 
OSC 

II u c c 

GND E U UDD U D D 

GND 

- wejśc ie sygnału R E S I N ( R E S E T systemowy) 

- wy jśc ie sygnału R E S E T do C P U 

- wejśc ie sygnału R D Y I N ( R E A D Y systemowy) 

- wyjśc ie sygnału R E A D Y do C P U 

- (wejśc ie) ; sygnał synchronizacj i z jednostki centralnej MCY 
7880N 

- (wyjśc ie ) ; sygnał svnc luonizac j i pracy kontrolera systemu 

U C Y 74S428N 

- ( w y j ś c i a ) ; sygnały zegarowe sterujące pracą jednostki cen 
tralnej MCY 7880N 

- (we jśc ia ) ; wyprowadzenia do podłączenia rezonatora kwar-

cowe go 

- (wejśc ie) ; wyprowadzenie do podłączenia ofiwodu rezonansowego 
przy pracy na częstot l iwości harmonicznej 

- (wy jśc ie ) ; sygna ł zegarowy o faz ie i o poziomach logiczny®) 

T T L 

- w y j ś c i e generatora 

- z a s i l a n i e (*5 V) 

- z a s i l a n i e ( * ' 2 V ) 

- masa (O V i 
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X T A L 1 X T A L 2 Schemat blokowy 

Parametry dopuszczalne 

Oznacsenie VBSSW& Jedn. Wartość Oznacsenie VBSSW& Jedn. 
min max 

ucc Napięcie nasilania 7 -0 ,5 7 

UDD Napięcie sasilania V -0 ,5 13,5 

UI Napięcia wsjśoiows V -1 .5 7 

Prąd wyjściowy mA 100 

tamb Temperatura otoosenia 
w esaeie pracy °C 0 +70 

tBtg Taspera-tnra prMohowjnracia °C -55 +125 

Hthj-a H^iystancJ® termiosna 
ełąe*s-otocs«mi8 K/f 75 

ł J Temperatura słąom °C +150 

130 



Parametry charakterystyczne statyczne 

/unn = 4 1 2 v ±»*s ucc * + 5 v ^mb • 0 - * 7 0 ° c / 

Oznacze-
nie 

Nazwa Jedn.. Wartość Warunki pomiaru Oznacze-
nie 

Nazwa Jedn.. 
min max 

Warunki pomiaru 

Prąd wejśoiowy w stanie 
niskim 

mA 0 , 2 5 
° C Ć a 5 ' 2 9 V ' U D D = 1 2 V 

U j » 0 , 4 5 V 

J 1 H 
Prąd wejściowy w stanie 
wysokim 

}Xk 1 0 U C C " 5 ' 2 5 Y' ° D D - 1 2 r 
U j - 5 , 2 5 7 

Ujemne napięcie wejściowe V 1 U c c « 4 , 7 5 V | D r o , 1 1 , 4 T 

- I j a 5 ® A 

U I L 
i 

Napięcie wejściowe w stanie 
niskim 

0 , 8 

U I R 
Napięcie wejściowe w stanie 
wysokim 
- dla wejśoia: RESIN 

V 

2 , 6 

-
U I R 

- dla pozostałych wejść 

V 

2 

nT+-°T- Histereza napięcia na wejściu 
RESIN 

\r 0 , 2 5 °cc " 5 V 

0 1 / OL Napięcie wyjściowe w stanie 
niskim 
- dla wyjśćJ ; RBADY; 

•RESET; ŚTSTB 

V 

0 , 4 5 I 0 L * 2 , 5 mA 
U c c = 4 , 7 5 7 

O d d - H . Ł T 

0 1 / OL 

- dla wyjść: OSC; j^/TTL/ 

V 

0 , 4 5 I 0 Ł . 1 5 mA 

U c c = 4 , 7 5 7 

O d d - H . Ł T 

U 0 H 
Napięcie wyjściowe w stanie 
wysokim 
- dla wyjść: JT,} 9Z 

V 

-

I 0 H - - 1 0 0 j i A 

U c c = 4 , 7 5 7 

Ujjjj-11,4 V 

U 0 H 

- dla wyjść: READY; RESET 

V 

3,6 I 0 R = - 1 0 0 p A 
U c c = 4 , 7 5 7 

Ujjjj-11,4 V 

U 0 H 

- dla wyjść: STSTB; OSC; 
? 2 / t t i / 

V 

2 , 4 I 0 H - - 1 mA 

U c c = 4 , 7 5 7 

Ujjjj-11,4 V 

- I 3 / Zwarciowy prąd wyjściowy mA 1 0 6 0 u c c - 5 t ; u 0 » 0 V 

I Prąd zasilania mA 1 1 5 U c c - 5 . , 2 5 V ; C j j j j = 1 2 V 

I k / DD Trąd zasilania mA 1 2 ucc " 5 V J S d " i2'6 V 

U w a g a : 1 Należy ustali ó stan zere logioznego aa badany® wyjleiu poprzez podanie 
odpowiedniej i l o ś c i impulsów na wejścia XTA11 i XTAL2 

^Należy ustal ić stan jedynki logicznej na badanym wyjściu poprzez poda-
nie odpowiedniej i l o ś c i impulsów na wejścia XTAL1 i XTA12 

3^*yjścia V, i 02 nie posiadają zabespieczenla przed zwarciem /nie mierzy 
s ię prądts'zwarciowego dla tyah wyjść / . 
Nie moAe być zwarte jednocześnie więcej nit jedno wyjście. 

*/j>rądy zasilania są mierzone przy nieobeiąior.ych wyjśoiaoh, przy pracu-
jącym oscylatorze 

0 T . - napięois progowe na wejściu HBSlS przy narastaniu napięcia wejśolewego 
D|ji_- napięcie progowe na wejściu RBSIŃ prsy opadaniu napięcia wejściowego 



Parametry charakterystyczne dynamiczne 

- « 75 °cc a 5 *amb " 0 - + 7 0 ° C / 

Ozna-
onenia 

Nazwa Tedn. Wartość Warunki poaiaru Ozna-
onenia 

Nazwa Tedn. 
min maz 

\ . ... . 

Warunki poaiaru 

\ Szerokość iapulsu ^ ns ^ S I - 20 ns 

% Szerokość impulsu ns 
•f̂ SJ - 3 5 n s < 

*W 
Opóźnienie narastają-
cego sboom 0S wsględ«m 
opadającego sbooea ft^ 

ns 0 

tD2 Opóźnienie narastają-
cego zboosa 01 względem 
opadająo.ego zbooza 

ns 2tCT - 14ns CL • 20 - 50 pF 

Opóźnienia sygnału pL 
względem ft. 

ns 2 t CI . 2 t C Y +20 ns 

*r Czas narastania iaspul-
0ÓW i 02 

ns - 20 

Czas opadania impulsów 
^ i d2 

ns 20 

Opóźnienie sygnału 
02/TTL/ wcględea j»2 

ns -5 + 1 5 9Z X CL - 20 - 50 p» 
j łg /Tt i / t c^ - 30 p f 

H,s - 300 Q 
Ig » 600Q 

tDSS Opóźnienie sygnt .'u 
S t s t S względem ( ł ^ 

n s 6tCT - ę S I - 30 ns f^SI 

*FW Szerokość iapulsu 
SfgfB 

ns 
^ - 1 5 na ? 2 ł C i - 2 0 - 5 0 pF 

tDRS Czas wyprzedzenia sygnału 
STSTS względem HDYIH 
lub RES IN 

f 

ns 
50 ns 

SfSTBi CL - 15 PF 
H1 - 2 kQ 
H 2 - 4 kQ 

t D H H 
Czas trzymania iapulsu 
BDYIH po impulsie 
SfŚfB 

ns 4 t „ 
T - ł. 
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od. tebl. 

0IW-
oswnis 

Jedn. Warunki poalaru 0 IW-
oswnis 

Jedn. 
•ia aax 

Warunki poalaru 

SH Opdźaltnl* opadaj40*50 
aboosa sygnału % 
wsględea sygnału SMD? 
i BBSW 

as ^ S I - 2 5 na 02 t CŁ » 20 - 50pf 
RIAOTt Cj. - 10 p» 
I B H l l ^ - 2 kQ 

b 2 kQ 

W Naksymlaa o s f s t o t l l -
wośó praoy oscylatora 

MHs 27 wfjśsta 08C nle -
oooiąione 

"CI* Okres ssgara / o s cy la -
t o ra / 

ns Wartość typowa 

t t 
U w • g i » 

¥ ł — 4 — - - okres oscylatora wewnętrmago układu równy okresowi aswaftrsnie do-
08C łąctoisego resonators kwarcowego lub okresowi wyauamń m ssciskaoh 

MALI 1 XTAL2. 
Obwód i?8*onanB©wy jsat dołąoaoay do wypromdasaia 13 tylko pr«y praoy oscylatora 
na ea«stotl lwośoi toaamonleaafflj resoaatora kwaroowwgo, wdwos&si 

t . 1 
080 211/15" 

Iteraastry raaosator» kwarcowego: toleraaoja 0,05*; t R ł b • 0 + 70°c; typ r e s o w s s 
sswrwgowy; pojłwnośó wwjśeiewa; 20 f 35 pff r®syst»ssja sastęposa 75 f 20Q; 
•oo rosprftsaaaa % sW® 

«2(ttli 

N 

V 

RDYIN 
RŁSIN z x 

V 
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f 
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V 

u _ j 
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Obciqienia wyjść pomiarowych 

Wyjścia 0j, 02 Wyjścia 02(TTL.), 
OSC. READY, RESET 
M b 


